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전기화학 커패시터는 기존 배터리에 비해 큰 출력과 안정성을 갖는 환경 친화적인 대체 에너지 저장 

매체로 주목받고 있다. 전기화학 커패시터는 전극, 전해질, 분리막으로 구성되며 상용화를 위해서는 

효율적인 전극 물질의 개발이 필수적이다. 전극 물질로는 뛰어난 전도성, 열적·화학적 안정성, 친환경
적인 특성을 가진 탄소가 주로 사용되었다. 전기화학 커패시터는 전극 표면과 전해질의 계면에서 전

기 이중층을 형성하여 전하를 저장하기 때문에 넓은 표면적과 우수한 전해질과의 접촉 특성이 필요

하다. 본 연구에서는 넓은 표면적과 균일한 기공 특성을 갖는 중형 기공성 탄소 물질을 제조하여 전

기화학 커패시터에 활용하고자 하였다. 축전 용량 향상과 전해질과의 접촉 특성 개선을 위해 질소 도

핑을 수행하고 전기화학적 특성 분석을 수행하였다. 실험 결과 중형 기공성 탄소 물질은 전기화학 캐

패시터에 적합한 전기화학적 특성을 나타내었으며 질소가 도핑되었을 경우 축전 용량과 출력 특성이 

향상되었다.  




